Lt ese ' 3 o - ‘ L o /
6 : 7
XSXK
x v 2 / é
S oy S

X : | XXVII SIC
 de-outubro - Bampe r:'a;;’,,i,ﬁ,z;. Saléo de Iniciagéo Cientifica

Evento Saldo UFRGS 2015: SIC - XXVII SALAO DE INICIACAO
CIENTIFICA DA UFRGS

Ano 2015

Local Porto Alegre - RS

Titulo SiN,TESE, CARACTERIZACAO E AVALIAQAO DE PROPRIEDADES
ELETRICAS DE FILMES FINOS DE OXIDOS TIPO PEROVSKITA (
Ba,Pb)TiO3 (ABO3) COM POTENCIAL APLICACAO NO CAMPO
ENERGETICO

Autor ALEXANDRE BRANDT

Orientador CARLOS PEREZ BERGMANN




SINTESE, CARACTERIZACAO E AVALIACAO DE PROPRIEDADES ELETRICAS
DE FILMES FINOS DE OXIDOS TIPO PEROVSKITA (Ba, Pb)TiO3; (ABO3) COM
POTENCIAL APLICACAO NO CAMPO ENERGETICO

Alexandre Brandt (Bolsista de Iniciacéo Cientifica) Carlos Perez Bergmann (Orientador)

Oxidos tipo perovskita (ABO3), tais como titanato de bario (BaTiOs) e titanato de chumbo
(PbTiO3), apresentam propriedades elétricas que despertam grande interesse da comunidade
cientifica e tecnoldgica. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a resistividade elétrica
(p) em funcdo da variacao de frequéncia e espessura em filmes finos de 6xidos tipo perovskita
(Ba,Pb)TiOs. A perovskita foi obtida por meio da rota sol-gel polimérico a partir da reacdo de
esterificacdo, utilizando como catalizadores acido acético e uma mistura de alcodis. Mediante
agitacdo e aumento gradativo da temperatura até 80°C, o precursor butdxido de titénio IV
(C16H3604Ti), carbonato de bario (BaCO3;) e acetato de chumbo Il neutro
(CH3CO0),Ph.3H,0 foram homogeneizados em quantidades equimolares [proporcéo 1:1] a
mistura de ésteres, obtendo-se assim a dissolucdo dos reagentes e a formacdo de solucédo
limpida e transparente. Os reticuladores de rede responsaveis pela poliesterificacdo do sistema
em estudo foram: polietileno glicol (PEG), monoetileno glicol (MEG), polipropileno glicol
(PPG) e estearamida [CH3(CH,)1sCONH,], obtida pela mistura equimolar de acido estearico e
hidroxido de amonio até atingir o pH 7. Posteriormente os séis obtidos foram depositados
sobre substratos de polimetil-metacrilato (PMMA) pela técnica de Spin Coating. As
deposicbes foram realizadas em 1, 2 e 3 camadas. Parte dos s6is foram espontaneamente
geleificados gerando um composto solido que sera utilizado para auxiliar na caracterizacdo do
oxido perovskita (Ba,Pb)TiO3. Tanto os filmes finos, quanto o composto soélido, foram
tratados termicamente a 80°C com taxa de aquecimento de 2,5°C/min por 120 min e
posteriormente caracterizados termicamente, quanto a sua estrutura, morfologia e angulo de
molhamento entre os sois e o substrato. A resistividade elétrica dos filmes finos sobre os
substratos foi avaliada por meio do método de duas pontas. Os resultados mostram que o
comportamento da resistividade elétrica (p) dos filmes finos esta diretamente relacionado com
a tensdo aplicada, frequéncia e espessura do material. Neste sentido, os filmes finos obtidos
possuem potencial promissor na fabricacéo de dispositivos para fins energéticos.
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